
 
ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชดุ FEGV๑ Emitter ของเครื่องสรางโครงสรางระดับนาโนเมตร 
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Electron beam writer ยี่หอ TESCAN  

รุน MIRA๓) พรอมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

 
               ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ไดมีโครงการซื้อชุด FEGV๑ Emitter ของเครื่อง
สรางโครงสรางระดับนาโนเมตรดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Electron beam writer ยี่หอ 
TESCAN รุน MIRA๓) พรอมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

              บัดนี้ สถาบันฯ จึงประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อชุด FEGV๑ Emitter ของเครื ่องสรางโครงสรางระดับ 
นาโนเมตรดวยกลองจุลทรรศนอิเล ็กตรอนแบบสองกราด (Electron beam writer ยี ่ห อ TESCAN ร ุ น MIRA๓)  
พรอมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จำกัด โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ ้น ๒๗๙,๒๗๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยเจ็ดสิบบาทถวน)  
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
  

 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

 

 

 

          (ผศ. ดร.ศุภกร รักใหม) 

รองผูอำนวยการปฏิบัติการและใชประโยชนระบบลำเลียงแสง 

        สถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องคการมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


